Перечень Компонентов Основной платы
 
C1	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ 
C2	= 220µFx16v	Электролитический алюминиевый конденсатор
C3	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ
C4	= 10µFx10v	Электролитический танталовый конденсатор
C5	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ
C6	= 100nF		то же
C7	= 100nF		то же	
C8	= 100nF		то же
C10	= 220µF,10v	Электролитический алюминиевый конденсатор
C11	= 100µF, 10v	то же
C12	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ 
C13	= 22µF,16v	Электролитический алюминиевый конденсатор
C14	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ
C15	= 100nF		то же
C16	= 100µF, 10v	Электролитический алюминиевый конденсатор
C17	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ
C18	= 10nF		Керамический низковольный конденсатор 0,01мкФ
C19	= 100nF		Керамический низковольный конденсатор 0,1мкФ
C20	= 100nF		то же
C21	= 4-20		Керамический подстроечный конденсатор 4...20пФ
C21	= 100µF,10v	Электролитический алюминиевый конденсатор
C22	= 22pF		Керамический низковольный конденсатор NPO типа
C23	= 33pF 		Керамический низковольный конденсатор NPO типа

Connector	=  sub-D 9 (F)   	9-контактный коннектор COM (F)
 
Jack	=  Power connector  Гнездо для сетевого адаптера (диаметр должен соответсвовать выбранному сетевому адаптеру)
 
Jmp1	= jumper		Примечание : при сетевом питании замкнуть контакты.
Jmp2	= jumper		18 - контактный двухрядный разъем для подключения платы LCD и кнопок.
Jmp5	= jumper		8 - контактный двухрядный разъем для подключения платы LCD и кнопок.

 
L1	= Ferrite_Bead	Ферритовая «серьга»
L2	= Ferrite_Bead	То же
L3	= Ferrite_Bead	То же
L4	= 22µH		15…47 µH
L5	= Ferrite_bead	Ферритовая «серьга»
 
OP1	= TL082		(заменяется на AD823 (наилучший вариант замены), NJM2082, LF353, NJM082, возможны и другие варианты замены)
				TL082 от фирмы ST использовать не рекомендуется (попадаются бракованные экземпляры).

R1	= 3,3K		все 0,125вт типа МЛТ или такие же по размеру 0,25вт импортные.
R2	= 750
R3	= 150
R4	= 470*		подбирается при настройке для получения тока 0,5ма
R5	= 100*		подбирается при настройке для получения тока 2 ма
R6	= 30*		подбирается при настройке для получения тока 10 ма
R7	= 1K
R8	= 1K
R9	= 1K
R10	= 4K7
R11	= 1K		Подстроечный резистор (лучше многооборотный) для выставления начального смещения ОУ
R12	= 4K7
R13	= 330k
R14	= 18k    1%
R15	= 1k
R16	= 2k     1%
R17	= 270    1%
R18	= 10k    1%
R19	= 1k     1%
R20	= 4.7k   1%
R21	= 1k     1%
R22	= 30
R23	= 10k
R24	= 330K
R25	= 10K
R26	= 10K
R27	= 100
R28	= 3,3K
R29	= 6,2K
R30	= 3,3K
R31	= 6,2K
R32	= 3,3K
R33	= 6,2K
R34	= 3,3K
R35	= 6,2K
R36	= 10K
R37	= 2K
R38	= 10k
R38	= 10k
R39	= 30
R40	= 4,7k
 
U1	= ICL7660  	Преобразователь +5В  в  -5в  В исправном экземпляре напряжение на выходе должно быть не ниже -4,7в
U2	= PIC18F2520 	 В корпусе DIP-28, надо запрограммировать отдельно в программаторе. Устанавливается в сокет.
 
VD1	= TL431A	TL431B   желательно фирмы TI
VD2	= TL431A	TL431B   желательно фирмы TI
VD3	= TL431A	TL431B,  можно заменить на стабилитрон 3,3в , но при этом надо увеличить номиналы R3 и R6
VD4	= 1N4002   	(заменяется на 1N4003…1N4007, или аналогичные им). Не использовать диоды Шоттки!
VD5	= 1N4148    	(заменяется на 1N914).  Не использовать диоды Шоттки!
VD6	= 1N4148	(заменяется на 1N914).  Не использовать диоды Шоттки!
 
VR3	= 1117-5V	LD1117-5V, SC1117-50 или аналогичный на 5V в корпусе SOT-223
 
VT1	= 2SA733P	(заменяется на LA733P, 2SA1015)
VT2	= 2SA733P	(заменяется на LA733P, 2SA1015)
VT3	= 2SA733P	(заменяется на LA733P, 2SA1015)

VT4	= IPS13N03LA    	(N-channel MOSFET, заменяется на аналогичный в корпусе TO-251 или TO-252 )

VT5	= NTF6P02T3	(P-channel MOSFET, заменяется на аналогичный в корпусе SOT-223)
 
ZQ	= 10MHz	Кварц 10,000 МГц

